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W. JAKUBICKI, A. BUKOWSKI, L. PRUS : Wzrost krysztatow profilowanych z fazy ciektej. Czesc Il: Krystali-
zacja tasm krzemowych metodg EFG

Metoda EFG przy uzyciu matryc grafitowych otrzymano tasmy krzemowe o grubosciach od 1 mmi szero-
kosci okoto 17 mm. Okreslono zakres granicznych parametrow, przy ktorych jest mozliwy wzrost kryszta-
tow.

Ustalono wptyw warunkow wzrostu na strukture krysztatow. Wykonano pomiary profilu powierzchni,
szerokosci i grubosci otrzymanych tasm oraz rozktadu opornosci wtasciwej.

W. VIETH, T. DROZDZ, Z. GOtAJEWSKI: Analiza termiczna procesow krystalizacji szkiet kordierytowych

Metoda DTA zbadano procesy katalizowanej przez TiO, krystalizacji szkiet kordierytowych’o roznej zawar-
tosci tlenku magnezu. Wyznaczono temperatury zarodkowania, krystalizacji, mieknigcia i topnienia fazy
krystalicznej oraz okreslono zaleznosé wymienionych parametrow od zawartosci tlenku magnezu w ba-
danych szktach. Stwierdzono duzg przydatnos¢ metody DTA do badania procesow krystalizacji w szktach
oraz do okreslania parametrow obrobki cieplnej ceramiki otrzymywanej ze szkiet krystalicznych.

M. LEJBRANDT: Badanie wpfywu wielkosci czgstek proszkow na proces spiekania Mo i MoNi®*

Wykonano badania nad ustaleniem wptywu wielkosci czastek proszkow molibdenu i niklu oraz tempera-
tury spiekania na stopien zageszczenia molibdenu. Obserwowano rowniez zachowanie sie niklu na po-
wierzchni ziaren molibdenu w zakresie temperatur spiekania od 1000 do 1900°C.

H. JAWORSKA, K. WOLSKI, D. WOZNICA: Gruboziarniste proszki srebra otrzymywane metoda spiekania

Zbadano wptyw cisnienia prasowania i temperatury spiekania na cigzar nasypowy granulatu srebra. Wy
niki postuzyty do opracowania metody produkcji granulatu srebra o wielkosci ziarna rzedu kilkuset mi
krometrow, o cigzarze nasypowym ok. 2 g/cm?, duzej sypkosci i dobrych wiasnosciach prasowalniczych.

Z. ZAWADZKI: Elektroprzewodzace kleje i lakiery

Omoéwiono ogolne wymagania stawiane klejom i lakierom elektroprzewodzacym, zastosowanie ich
w przemysle elektronicznym oraz zagadnienia zwigzane z technologig ich wytwarzania. Opisano pod-
stawowe wtasnosci stosowanych materiatow i wymagania dotyczace jakosci.

J. ZMIJA: Zarodkowanie i wzrost warstw epitaksjalnych

Przedstawiono teorie homogenicznego i heterogenicznego zarodkowania. Teorie heterogenicznego za-
rodkowania oparto przede wszystkim na procesach zachodzacych w fazie pary.

Rozpatrzono termodynamiczng teorie dla przypadku zarodkow sktadajacych sie z duzej liczby atomow
i teorii Waltona-Pounda dla zarodkow sktadajacych sie z kilku atomow.

Przedstawiono' czynniki wptywajgce na epitaksjalne zarodkowanie, w tym kat dezorientacji, kat kontak-
towy, temperatura i defekty podtoza.
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B. AKYBUUKW, A. BYKOBCKW, . MPYC: Bsopawuearue nop@unsHeix Kpucmanioe u3 pocnioea
HYocme |Il: Kpuctannuazauma kpemuuesbix neHT no metoay EFG

KpemHuesble neHTb TONWKWHOA | MM W IunpuHOA 0kono 17 MM 661N NonyYeHsbl MeTOAOM BLITATUBAHUA U3
pacnnasa, Npu NOMOLUN KanNnuNNAapHoro rpacuTHoro dopmoobpasoBatens (metoa EFG). OnpeaeneHs
AVana3oHbl rpaHWYHbLIX NapameTpoB ANR Npouecca pocta kpuctannos. [lpoBeaeHbl namepeHna NoBepx
HOCTW, pa3bpoca pasMepoB v YAENLHOTO CONPOTUBNEHUA MOSMYYEHHbIX MEHT.

B. BET, T. APOXXOX, 3. TONAEBCKW: Tepmuveckud aHaau3 Npoyeccos8 kKpucmannuiayuu Kopouepu
moesix cmeKon

Metoaom OTA nccnenoBaHo npoueccs, katanuanpoBaHHow Ti0,, KPUCTAaNNM3auUMKM KOPANEPUTOBbIX
CTEKON C Pa3HbIM COAEPKAHUEM MAErHe3uA.

Ob6o3HaueHo Temnepatypy 06pa3oBaHnA 3apoAbIWENd KPUCCTAaNNM3aunU, Pa3MATYEHUA U NNaBlIeHNA
KPUCTaNIM4yeckon asabl, KaK U 3aBUCMMOCTb BLINUCNEHHbIX NAaPaMeTPOB OT COAEPIKAHUA MarHE3UA B UC-
CnepyembiX CTeknax.

YcTaHoBneHo 6onbluyo npuroaHocTs metoaa DTA ana uccneaoBaHWA NPOLECCOB KPUCTANNU3auMKN B
CTEKNAX, KaK U ANA ONpeaeneHns napametpoB TEPMMYECKON 06paboTkn KepamMuku NONyyeHHON 13
KPUCTaNNUYECcKUx cTekon.

M. NENBPAHAT: Uccnedosorue 81UAHUA 8@7ILYUHbI NOPOWKOBLIX HACMYY Ha npoyecc cnexarua Mo u
MoNi®*

MpoBeneHbl ncCNeaoBaHUA HAA YCTABIIEHWEM BAMAHWA BENUYUHLI MOPOWKOBLIX YacTu monubaeHa v
HUKENA KaK U TeMnepaTypbl CNEKaHWA Ha CTeNeHb NNOTHOCTN monubaena. CaenaHbi Tocke HabnwoaeHNa

Haa NoBeAeHWEeM HUKENA Ha MOBEPXHOCTY 3epeH monubaeHa B TeMnepaTypHoOmM guanasoHe o1 1000 ao
1900°C.

X. ABOPCKA, K. BONbCKW, A. BO3HUUA: fpy6ozeprucmsie nopouwiky cepebpa, nony4yaemsie Memo-
00M CNEeKAaHUR

Wccnenosano BNuAHWE AaBNEHWA NPECCOBAHWUA M TeMrepaTy pbl CNEKaHUA FPaHy NMPOBaHHOro cepebpa
Ha €ro HacbiNHOW Bec.

Ha ocHoBaHWKM NonNy4YeHHbIX pe3ynsTaToB pa3paboTaHa TEXHONOrMsA NPOM3BOACTBA rPaHY NMPOBaHHOMO
cepebpa Cc BENUYNHOW rpaHy i MOPAAKA HECKONbKUX COTEH MUKPOMETPOB U HACbIMHLIM BECOM OKONO 2
r/um®. [paHynAaT xapakTepuayeTcA 60NbUON ChINYYECTbIO U XOPOLWWUMI CBOMCTBAMW IPECCOBAHUA,

3. 3BABAO3KW: 3nexkmponopo6odawue kneu u NOKPsIMUA

CTaTbA OTHOCMTCA K 3NEKTPONPOBOAAILMM KNEAM U NOKPLITUAM, MPUMEHEHUEM UX B 3NEKTPOHHOW Mpo-
MBIILINEHHOCTN N Npobnemam CBA3aHHbIM C TexHonornen ux npounasoactesa. O6cyxaeHbl rnaBHbIE CBOWC-
TBa NPUMEHAEMbIX MaTEPMANoB U TpeboBaHUA K Ux Ka4YecTBy.

V. XKMWUA: 3ap00eiieobpa308aHuR u pocm 3numoKCcuaIsHbiX NAEHOK

[aHbl OCHOBbI TEOPWUW FOMOrEHHOrO M reTEPOreHHoro 3apoAsiweobpasosaHna. leTeporeHHoe 3apoabi-
weobpa3oBaHne OCHOBAHO Ha NPoOUECCax B NapoBow dase. PaccMoTpeHa TepMOANHAMUYECKAA TEOPUA
ONA CNy4an 3apoAaslllier, COCTOAILUMX U3 BONLILOro Yncna aToMos, n Teopna YonTtoHa-lNMayHaa anAa 3apo-
ObILER, COCTOAWMX NNLIL N3 HECKONbKNX aTOMOB. lpeacTaBneHbl hakTopbl, BAMAKIUME Ha 3NUTaKCHa-
nbHOE 3apoAbiuieobpa3oBaHne, 8 UMEHHO, YTON Pa3OPUEHTUPOBKWN, KOHTAKTHLIA Yron, Temneparypa u
nedexTbl NOANOXKKN.
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W. JAKUBICKI, A. BUKOWSKI, L. PRUS: Growth of profile crystals from the meit. Partli: Crystallization of
silicon ribbons by EFG method

Silicon ribbons 1 mm in thickness and about 17 mm in width were grown by EFG method using graphite
capillary dies. Ranges of limiting parameters of crystal growth process were determined. The influence of
various growth conditions on crystal structure was defined. The obtained ribbons were measured for sur-
_ face profiles, dimensions and resistivity spread.

W.VIETH, T. DROZDZ, Z. GOLAJEWSKI: Thermal analysis of crystallization process in cordierite glasses

Kinetic of crystallization processes for some cordierite glasses with different concentration of MgO cata-
lysed by TiO, was studied by DTA method. Temperatures of nucleation, crystallization, melting and sof-
tening points of crystallic phase were determined. Dependences of those parameters on MgO concentra-
tion were obtained. It was stated that DTA method is wery useful in investigating of glasses crystallization
process and to designate heet treatment parameters of ceramics obtained from crystallic glasses.

M. LEJBRANDT: /nvestigation of influence of the powders grain size on sintering Mo and MoNi®*

The influence of molybdenum and nickel powder grain size and the temperature of sintering on the rate
of molybdenum density was investigated. The behaviour of nickel on the surface of molybdenum grains
in temperature range of 1000+-1900°C is also given.

H. JAWORSKA, K. WOLSKI, D. WOZNICA: Sintering method for preparing coarse grained silver pulver

Influence of pressing force and sintering temperature on bulk density of granulated silver was investiga-
ted. The results were employed to develop a method for granulated silver production, with properties
given below:

— grain size order of several hundred microns;

bulk density about 2 g/cm?;

good liquidity of powder;

good properties of pressing

Z. ZAWADZKI: Conductive adhesives and coatings

This paper deals with general requirements concerning conductive adhesives and coatings, applications
in electronic industry and problems connected with their technology. The essential properties of applied
materials as well as requirements concerning their quality are discussed.

J. ZMIJA: Nucleation and growth of epitaxial layers

In this reviev paper the basis theory of homogeneous and heterogeneous nucleation is given. Heteroge-
neous nucleation is described on the basis of processes occuring in vapour phase. Thermodynamic and
Walton-Pound theories are presented. Factors influencing on epitaxial nucleation are discussed. The
growth of epitaxial layers and threedimensional nuclei are described.
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